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maxizs 105 Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
max34 j M0 1% 0 Firma: HITACHI
Tl Y o) ‘Wykonanie: tranzystor krzemowy dyfuzyjny zn-p-n,

tg‘; w obudowie metalowej TO-3
FS

410

Zastosowanie: uklady przelaczajace duzej mocy

g .
TT Typy podobne: BD130 (Sie)
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840+g2 Rys. 1-1260. 2SDI125AH

Warto$ci charakterystyczne!

min  typ max

Uroces 100 v przy Ic = 100 pA, Rpp =0
U(sr)cEO 75 A% przy Io = 100 mA, Rz = ©
Icpo 0,6 25 LA przy Ucg =30V, Iz =0
Igpo 0,5 25 wA | przy Ugp=10V, I =0
ha1g (A) 20 35

(B) 30 30 przy Usg=4 V, I =15 A
Upg 0,85 2,0 v przy Uepg =4V, Io =2 A
Uck sat 0,1 04 \Y% przy Ic =2 A, Iy =0,5 A
Sratp 0,5 1,0 MHz | przy Ueg =4V, Iy = —1 A
Jrate 7,5 12 kHz przy Ucp =4 V, Ic =1 A
t 1,6 S
:N 2.2 is przy Uec =12V, Ic =5 Iz =
s 5,5 us =—5Ip=2A, R, =6Q, Rg=10Q

Wartosci graniczne

UCBO max 100 v IB max 3 A
UCEO max 75 v Ptot max 602 W
UEBO max 10 v Ptot max 233 W
IC max 7 A tj max 175 e
Ic max -8 A Lty —55++175 °C
D tamp = 25°C
2) tease = 25°C
3) z plytka Al 300x200x 1,5 mm
Przekaznik g
rieciowy 108 ) /] ]
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Rys. 1-1261. Uklad pomiarowy czaséw
przelaczania
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Rys. 1-1262. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy

Rys. 1-1263. Charakterystyki wyjsciowe
strat od temperatury obudowy
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Rys. 1-1264. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1265. Charakterystyki sterowania na-

pigciowego
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Rys. 1-1266. Charakterystyki wejsciowe Rys. 1-1267. Zaleznos$¢ wspodtczynnika wzmoc-

nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-1268. Zalezno$¢ pradow zerowych ko- Rys. 1-1269. Zalezno$¢ czestotliwosci fua1p

lektora od temperatury otoczenia od pradu emitera



5 o v

"y

N\
AN
\
N ©
\ 5
= \
[
NEs
S sk
Qad N
© § N o = S

Rys. 1-1270. Zaleznos$¢ czestotliwodci frz4,
od pradu kolektora
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Rys. 1-1271. Zalezno$¢ czasdéw przelaczania
od pradu kolektora



